
































































专利名称(译) 微发光二极管芯片和显示面板

公开(公告)号 US20180198020A1 公开(公告)日 2018-07-12

申请号 US15/866473 申请日 2018-01-10

[标]申请(专利权)人(译) 錼创科技股份有限公司

申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

当前申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

[标]发明人 LAI YU HUNG
LO YU YUN
LIN TZU YANG

发明人 LAI, YU-HUNG
LO, YU-YUN
LIN, TZU-YANG

IPC分类号 H01L33/06 H01L33/08 H01L27/15 H01L27/146 H01L27/12 C30B25/18 H01L25/075 G09G3/32 C30B29
/40

CPC分类号 H01L33/06 H01L27/14692 C30B25/183 G09G3/32 H01L25/0753 H01L27/153 H01L27/1225 C30B29
/406 H01L27/1259 H01L33/08 G09G2300/0452 H01L25/167 H01L33/382

优先权 106100760 2017-01-10 TW

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种微发光二极管芯片，其具有多个发光区域，包括半导体外延结
构，第一电极和间隔设置的多个第二电极。半导体外延结构包括第一型
掺杂半导体层，多个第二型掺杂半导体层和间隔设置的多个发光层。发
光层位于第一型掺杂半导体层和第二型掺杂半导体层之间。发光层分别
位于发光区域中并与第一型掺杂半导体层电接触。第一电极电连接并接
触第一类型掺杂半导体层。第二电极电连接到第二类型掺杂半导体层。
此外，还提供显示面板。
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